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8. Mechanische Konstrukbion

Der Geritekern besteht aus vorderer und hinterer Montage~
platte sowie zwel seitlichen Aluminiumplatten. Die vordere
Montageplatte tright die Bedienungseleménte und die hintere
die Batteriewanne mit der abgeschirmten Leiterplatte (BE 5)
-fir die Stromversorgung sowie die Buchsen- FILTER EXT.

Zwel Leiterplatten (BE 2 und BE 4) mit.den Abmessungen'

240 mm x 145 mm schlieBen ‘den Gersitekern oben und unten ab,
Der Bereichsschalter mit dem Schaltgetriebe (BE 1) und der
Oktavfilterbaustein (BE 5) bilden je eine getrennte Bau~
einheit.

Das Schaltgeﬁriebe gewéhrleistet eine. flchtige MeBbereichs-
anzeige fiur alle Elnstellkomblnatlonen der Schalter BEREICH 1
und: BEREICH 2.

-

Die Verkleidung des Geritekerns erfolgt durch zwei Seiten-
platten aus Plaste mit Fihrungsnuten zur Befesﬁigdng des
Frontwinkels sowie der oberen und unteren Gehiuseschale,
Der Deckel der Batteriewanne bildet die Riickwand des Ge-—
hiuses. '

Zzum Offnen des Gerdtes 16st man die zwel Randelschrauben an
der Riickwand, entfernt die vier. Halteschrauben fir die Ge—
hiuseschalen und zieht die Gehiuseschalen nach hinten vom
Gerdt ab. Die jetzt freigelegten Leiterplatten lassen sich
nach LOsen ihrer‘Befestigungsschrauben vom Gerdtekern ab-
schwenken., Die Batteriewanne ist durch sechs Zyllnderkopf—
schrauben am Geratekern befestigt.

Zwei seitliche Haltebligel weisen % Raststellungen auf:

‘1. Haltebligel zeigen schrig nach unten. Das Gersdt befindet
sich in Arbeitslage,

2. Haltebligel zeigen nach vorn, dienen als Griffe und ermog—
lichen eine Aufstellung des Gerdtes mit der Rickwand nach
oben, Die Batterien kdnnen dadureh leicht ausgewechselt
werden.

. 5. Haltebligel Zeigen nach hinten und sind dadurch ohne

Funktion.,
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9. Instandhaltung und Reparatur

Der Prazisions-Impulsschallpegelmesser 00 017 bedarf keiner
besonderen Wartung. Verbrauchte Batterien sind unverziiglich
aus dem Gerdt zu entfernen, um Beschadlgungen durch auslau-
fenden Elektrolyten zu vermeiden., Auch vor lingeren Betrlebs—
pausen sollten die Batterien herausgenommen werden, - .

Es ist auf guten Kontakt ZW1schen Batterien und Kontaktfedern
zu achten. Die Kontaktfedern sind erforderllchenfalls zZu
reinigen,

Die Drehschalter besitzen selbstreinigende Kontakte. Nach
langeren Betriebspausen (oa.‘2-Monate) empfiehlt es sich da-
her, vor Inbetriebnahme des Gerdtes sémtliche Dréhschalter
mehrmals durchzuschalten., -

Etwa zweimal im Jahr oder bei Zweifeln an der Genauigkeit
sollte das Gerdt mit dem Pistonfon PF 101 iiberprift werden,

Ist beiAAnzeigeinstrumenten nit Abdeckscﬁeiben aus Plaste
ein Reinigen-dieser Scheiben erforderlich, so ist dies
duBerst vorsichtig vorzunehmen, um die Wirksamkeit der Anti-
stat1k~Behand1ung nicht zu beseitigen. :

Treten Storungen auf (keine Anzeige am Instrument), kann
eine Fehlerabgrenzung mit Hilfe der internen Kalibrierspan-
nunglzwischen Gerdt und Mikrofon erfolgen., L&8%t sich das Ge-
rit elektrisch kalibrieren, lieght der Fehler mit groBer )
Wahrscheinlichkeit im Mikrofon oder Mikrofonkabel.

10, Lagerung

Die Gerdte dirfen in Versandverpackuﬁg hochstens 6 Manatef
lang und nur innerhalb eines Temyeratdrbereichés von -40 Dbis
+70 °C vei einer relativen Luftfeuchte =95 % transportiert
und gelagert werden. '
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Langzeitlagerung ohne Verpackung soll innmerhalb eines Tempe-
raturbereiches von +5 bis +40 °C bei einer relativen Luft-
feuchte = 80 % erfolgen.,

Das zum Lieferumfang gehﬁrendé Mikrofon ist bei Nichtgebrauch
stets so zu verpacken, daB die Mlkrofonkapsel MK 102 einer
relativen Luftfeuchte = 80 % aasgesetzt ist,

N

BErlsuterungen zu Bild 4

Batteriewanne
Batterieanschlagwinkel
Oktavfilter
Kontaktelemente fiir Netzteil ZE 321




PRAZISIONS~

Bild4
IMPULSSCHALLPEGELMESSER 00017

Rilckansicht , Gerat gedffnet




BE3 BE2 ' ’

BE5® BE 6

PRAZISIONS-  migs
- IMPULSSCHALLPEGELMESSER 00 017

D . ‘ Ansicht von oben, Gerat gedffnet

*Jverdeckt -




Leiterplatte 567 549.3

Leiterplatte 567 558.3

Leiterplatte 587 5% .1

Ansicht auf Bestiickungsseite

Position der Bauelemente
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Ansight auf Bestickungssaite

Leiterplafie 557 7295

Position der Bouelements
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' | Leiterplatte 567 752.6

Leiterplatie 567 755.0

Ansicht auf Bestickungsseite Position der Bauelamente
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‘Schaltteilliste Crnemnduranmusg ZeTanedl cxeMu List of Circuit Elements
g:;f” gl.'x;g}-:-}lummer Benennung Standardbezeichnung Bemerkungen
Kp., MET~ HauMeHOBa HUe ‘0So3HauenHy¥e 10 HOpMe I puMeuaHus
0GO3H, o zeTany - .

Item Code Number Designation Notes

Standard Specification

Prézisions-Impulsschallpegelmesser 00 O1 7

BE 1 567 540.3 Schalterplatte, vollst,
BE 2 567 606.8 Leiterplatie
BE 3 567 743.8 Schalter, vollst,
BE 4 567 612.3 Leiterplatte
BE 5 567 597.5 Leiterplatte, vollst,
BE 6 567 585.4 Leiterplatte
¢l 803 377.3 Elyt-Kondensator
c2 813 408.,7 Polyester-Kondensatar
DR 1 814 263.8 UKW-Drossal
DR 2 814 269.8 UKW-Drossel
GL 1,.. 816 370.0 Glimmlampe
Gl 3
HU 1 807 785,46 Steckdose
MU 2456
HU 5 808 249,z HF-Steckdose
MS 1 81§ 350.8 MeBinstrument
31 808 796.2 Schiebeschalter
s.2 816 472.6 Drehschalter
S 3 808 796 ,2 Schiebeschalter
S &4 816 477.5 Drehschalter
S5 563 6L2.4 Kontaktfeder, genietet
ST 1 563 931.1 " Tontektleiste
w1 567 533,1 Widerstand
W2 816 367.8 Schichtwiderstand
W3 816 366.1 Schichtwiderstand
W4 816 366,1 Schichtwiderstand
W5 816 367.8 Schichtwiderstand
Ve 816 366.1 Schichtwiderstand
v 9 816 367.8 Schichtwiderstand
¥8 815 924.,5 Schichtwiderstand
W9 813 837.1 Schichtwiderstand
BE'l 567 540,3 Schalterplatte, vollst.,
567 549.3 Leiterplatte, vollst.
. 567 556.5 Leiterplatte, vollst,
) 567 574.1 Leiterplatte, vollst,
s1 567 620,3 Rastkopf, vollst,
g2 567 621.1 Rastkopf, vollst,
Wl 815 117.6 Baustein
W2 812 740.8 Schichtwiderstand
V3 813 837.1 Schichtwidsrstand
W4 815 117.5 Baustein
W5 815 117,46 Baustein

5/150 TGL 7199-IS
0,1/5/160 TGL 200-8424

A 1,6 X-MKD-S 5057
A 1,6 X-MKD-S 5057

E 32/10 TGL 11832
22-6  TgL 200~ 3800

8 A 1/8-/1-7/12/A 6x 20 MSUE 35 BM 1 MKD-S 5032
BA2E/16~/12~6/12/46x20 MSUZ 50 BM 1 MKD-S 5032

A

71,5 k@ 0,5 % .250.207 TX 100 TGL 8728
49 k@ 0,5 % 250.207 TK 100 TGL 8728
49 k@ 0,5 % 250,207 TK 100 TGL 8728
71,5 k@ 0,5 % 250,207 TK 100 TGL 8728
49 k@ 0,5 % 250,207 TK 100 TGL 8728
71,5 k@ 0,5 % 250.207 TK 100 TSL 8728
30 k@ 2 % 250.207 TK 100 TGL 8728
10 k@ 2% 2

50.207 TK 100 TGL 8728

12-/1-6/12/46x32 MSUE 45 BM 1 MKD-S 5032

910 @ 2 % 250,207 TX 100 TGL 8-'?23) auf Leiterplatis
10 k@ 2 % 250.207 TX 100 TGL 87287 567 549.3

auf Leiterplatte 567 556.5 ’ .

auf Leiterplatte 567 57&,1

U

R
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gng g;ihnﬁummgr Bsnernnung Standardbezgichnung Benerkungen
BE 2 567 €05.8 Leiterplatte, vollst,

G 1 803 334.7 Elyt-Eondensator 1/15 TGL 7198~IS
C2 803 336.3 Elyt-Kondensator 5/15 TGL 7198-I8
Cc 3 803 317.0 Eiyt-Kondensator 1000/3 TGL 7198-18
C 4 803 330.6 Elyt~Kondensator 500/10 TGL 7198-I3
¢S5 803 343.5 Elyt-Kondensator 200/15 TGL 7198-1S
Cé 801 162.2 KF-Kondensator 10000/2,5/25 T 5153 -
c7 803 340.2 Elyt-Kondensator 50/1% TGL 7198-I8
c8 .321'162.2 KF-Eondensator 10000/2,5/25 TEL 5155
- C9 201 159.1 KF-Kondensator 49%0/2,5/25 TGL 5155
¢ 16 816 467,0 KF-Kondensator 1800/2,5/25 TGL 5155
¢ 1 801 15&,2 KF-Kondenssator 1000/2,5/25 TGL 5155
c 12 807 671.8 Polyester-Kondensator 0,047/10/160 TGL 200-8424
c 13 807 677.5 Polyester~Kondensator 0,1/10/160°  TGL 200-8424
C 14 801 L61.4 KF-Kondensator 6800/2,5/25 T6L 5155
C 15 801 156,% KF-Kondensator 2200/2,5/25 TGL 5155
c 16 801 161.4 KF-Kondensator 6800/2,5/25 TGL 5155
[ 815 0z2.2 KF-Kvadensator 7500/2,5/25 TGL 5155
c 18 801 159,11 KF-Kondensator 4700/2,5/25 TGL 5155
c 19 809 648,13 Polyester-Kondencator 0,022/10/160 TGL 200-8424
c 20 810 397.2 KF-Kondensator 3900/2,5/25 TGL: 5155
c 21 8¢3 340.2 Elyt~-Eondensator 50/15 TaL 7198-I8
¢ 22 816 -110.4 KF-Kondensator 1600/2,5/25 TGL 5155
c 22 803 324,2 Elyt-Kcndeasator 50/16 TGL 7198-18
C 24 815 021.4 KF-Kondensator 6200/2,5/25 TGL 5155
¢ 25 803 338.8 Elyt-Kondensator 20/15 TeL 7198-13
¢ 26 803 334.7 Elyt-Kondensator 1/15 TGL 7198-15
c a7 303 336.3 Elyt-Kondensator 5/15 TGL 7198-IS
c 28 809 315.7 Elyt-Kondensator 1000/10 TGL 7198-I8
C 29 830 454,7 T-Xoadensator 10/25 TGL 8519
C 30 803 345,1 Eiyt-Kondensator 500/15 TGL. 7198~I8
¢ 31 803 328.3 Elyt-Kondensator 200/10 TGL 7198-IS
C 32 803 328.3 Elyt-Kondehsator 200/10 TGL 7198-IS
G 33 803 326.3 Elyt-Kondensator 5/15 TGL 7198-~LS
C 3% 803 336,3 Elyt-Eendensator 5/15 TGL 7198-18
C 35 803 348.1 Elyt-Kondensator . 500/15 TGL 7198-I5
C 36 803 330,6 Elyt-Kondensstor 500/10 TGL 7198-~1I8
¢ 37 803 345.1 Elyt-Kondansator 500/15 TGL 7198-18
Cc 38 803 328.3 Elyt~Kondensator 200/10 7GL 7198-1I8
c 29 801 2090 KF-Kondepsator 220/5/63 TGL 5155
GR i bis
GR 4 807 293.4° Schaltdicde SAY 32 TGL 200-8i66
TS 1 567 610,.7 Transistor SC 239 E -~ TGL 27 147 ausgesucht x)
™ 2 567 610.7 Transistor S5C 239 E - TGL 27 147
s 3 808 298,2 Transistor BC 177 & ° -
TS 4 808 298,2 Transistor BC 177 4
85 814 054.2 Transistor SC 236 E. -~ TGL 29953
TS 6 808 298.2 Transistor 3C 177 A
TS 7
73 9 %A% g4 54,2 Transistor SC 236 E - TGL 29953 ° %)
TS 10 557 610.7 Transistor SC 239 E - TGL 27 147 sugsgesucht
5 11 567 610.7 Transistor SC 239 E - TGL 27 147
T5 12 808 298.2 Trangistorn BC 177 A
8 13 834 0Sk.2 Tramsistor 5C 236 E - TGL 29553
TS 14 816 395.0 Pransiftor 5C 238 B - 7@L 29953
TS 15 816 395.0 Transistor .SC 238 E - TGL 29953
T 16 6of 298.2 Transigtor BC 177 A
TS 17 807 821.3 Trangistor SF 127 D - TGL 200-8439
TS 18 808 ag8.2 Trangistor BC 177 & -
I 808 627.0 Schichtwidarstand 3 M 5 % 25.412 TGL 8728
¥a 15 839.1 Schichtwiderstand 51 kQ S % 25,207 TGL 8728
43 813 8451 Schichtwiderstand 1 Mg 5 % 25.207 TGL 8728
¥k 816 4148 Schichteiderstand 240 kQ 5 % 25,207 |  TGL 8728
W5 815 442,7 Schichtwiderstand 110 2 2 % 250,207 TK100 TGL 8728
%)

siehe Reparaturanleitung
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Sach~Numiuer

Beaeannng

Standardbezeicknruag

Bamezrkungan

815

LK 437.1 Schichtwiderstand
WY 8i4 449.,0 Schichtwiderstand
WA 815 333.8 Schichtwiderstand
¥a 813 838.8 Schichtwiderstand
¥ 10 815 839,1 Schichtwiderstand
¥ 1l 814 543 .4 Schichiwiderstend
Wiz 81& 94,2 Schichiwiderstand
¥ i3 816 429.3 Schichtwideratanad
¥ 14 816 427.7 Schichtwiderstand
W15 816 428,5 Schichtwiderstsnd
W15 816 Laz.b Schichtwiderstand
W1y 812 811.3 Schichtwiderdtand
¥ 18 816 423,.6 Sehichtwideratand
W19 Bl& 303.0 Schichtuidsrstand
¥ 29 Bls #2l.fil Schichiwiderstand
¥ 21 (614 299,5 Schiohtwiderstand
¥ 22 818 424 ,4 Schichtwidsrstand
¥ 23 814 540,1 Sshichtwiderstand
¥ 25 809 334.1 Schichtwiderstand
25 W 25 814 g17.0 Sghichtwidersiand
Y 24 816 433.2 Senichtwiderstand
® 27 816 443,7 Schichiwiderstand
. W a3 813 3270 Schichbyiderstand
¥ 29 81k s543.6 Schichtwiderstand
¥ 30 800 925.0 Schichiwiderstand
¥ 816 423.6 Schichtwidersiand
¥ 32 - 818 427.7 Schichtwiderstand
W33 . 809 334,1 Schichtwiderstand
W 3% 816 419.7 Schicutwiderstand
¥ 35 313 854,.8 Schichtwidersiand
‘¥ 36 816 4701 Yiderstand
W 37 813 931.5 Schichtwiderstand
v 38 814 ob4k.¢ Schichtwidsrshand
¥ 39 809 334,31 Schichtwiderstand
¥ 4D 811 931.5 Schichtwiderstand .
W 41 13 843,5 Schichtwiderstand
w42 815 422,6 Schichtwiderstand
W43 813 845,1 Schichtwiderstand
LR 813 843,5 Schichtwiderstand
¥ 45 816 414.8 Sehichtwidsrstand
W 46 816 471.8 Widerstand
W 47 816 468,7 Widersiand
W LB 813 837,1 Schichtwidoratana
¥ 49 813 838.8 Schichiwiderstand
W 50 813 837,1 Schichtwiderstang
¥ 5% 814 373.8 Schichtwiderstand
¥ 52 815 698.4 Schichtwiderstand
W 53 813 929,2 Schichtwidarsiand
¥ 54 bia :
W5 Bi3 327.0 Schichtwiderstand
¥ 57 813 B4s,1 Schichiwiderstand
¥ 58 816 416.%4 Schichtwiderstand
¥ 59 815 437.1 Schichbwidsrstand
¥ 60 816 436.5 Schichtwiderstand
¥ 61. 815 626.¢ Schichtwiderstand
952 816 020.8 Schichtwiderstaend
¥ &3 813 322,1 Schichtwiderstand
W 64 813 322.1 Schichtwiderstand
W 6s 313 321.2 Schichtwiderstand
¥ 66 813 838,48 Schichtwiderstand
¥ 87 813 321.3 Schichtwiderstand
BE 3 567 T43.8 Schalter, wvollst,
557 7hir.6 Leiterplatte,vollnt,
567 79,5 Leiserplatte, vollst.
567 752.6 Teiterplatie, volist,
557 755.0 Leitserplatte, Toilst.
‘S1 316 191.6 Rastkopf

5,1 k@ 5 % 25.207

22 k@ 2 % 250,207 TK 169

5,2 kQ 5% 25.207
10k8 95 % 25,207
51 kQ 5% 25,207

140 kQ 0,5% 11.310 TK 100

75080 2% 25,207

59 k@ 0,5% 250.207 TK
22 kQ 0,5% 250,207 TK
17 k2 2 4 250.207 K
4,3 kQ 0,5% 250,207 T
47 x@ 5% 25.207

45 k@ ©,5% 250.207 .TL
i2 k2 0,5% 250,237 X

53,5 kRQ,5% 250:207-TK

755 k@ 0,5%:256.207TK
33 K8 9,5% £50,207 T
18 kQ 0,5% 250,207 X
10 M 109 65.400

200 @ 0,5% 250.207 TK
1,5 kQ 0,5% 250,207 TX
125 k@ 0.5% 11.31¢ TX
100 kQ 5 % 25,209

100 kQ 0,5% 250,207 TX
12¢ kQ 0,5% 11,310 TK
45 kQ 0,5% 250,207 TK
22 k8 0,5% 250,207 TK
10M2 10 % 65.400 .
68 k2 0,5% 250,207 TK
10 k@ 0,5% 250.207 TX
3,3k 5% 25.207
82kQ 5% 25,207
10HM2 10 % 65,409
3,3k2 5% 25,207
470 x5 % 25,207
180k 5% 25,207

1 MQ 5 % 25,207
470 k2 5 % 25,207
240 k@ 5% 25.207

A0 k2 2 % 250,207 T®
10kR 5% 25,207

10 k& 2 % 250,207 TX
33k 5% 25.207
750Q 5% 25.207
1,5k@ S & 25.207
100 kQ ‘5 % 25,207
1M 5% 25.207
110 k@ 5 & 25,207
5,1 k& 5 % 25,207
680 8 1 % 250.207 TX
22 xQ@ 1 % 250,207 TK
20x@ 5% 25,207
270Q S % 25,207
2702 5% 23,207
1002 5% 25.207
10k 5% 25,207
00a 5% 25,207

2

100
100
100
1o0c

100
iee

100

100
100
100

109
100
160

100

100
100
100

100
100

100
160

100
100

TGL 8728
TaL 8728
TGL 8728°
TGL 8728
PE: 8728
TAL 14133
TGL 8728
TGL 8728
7GL 8728
TGL 9728
7GL 8728
TGt 8728
T3L 8728
TGy 8728
TGL 8728
TGL 8728
6L 8728
6L 8728
6L 4615
TGL 8728
TGL 8728
7GL 14133
6L 8728
T84 8728
TGL 14133
TGL 8728
73L 8728

. TGL 4616

TG 8728
TGL 8728

TGL 8728
T35 8728

TGL 4615

TGL 5728
TG, 8728
761, 8728
731, 8728
761 8728
TGL 8728

-

tay, - 8758
6L 8728
T6L 8728
TaL 8728
T4L 87238
TGl 8728

TGL 8728
TGL 8728
4L 8728
TGL 8728
TGL 3728
TalL 8728
TGL 8728
TGL 8728
TG 8728
TaL 8728
TGL 8728
TGL 3728

10-/6-18/24/A6 x 32 MSUE 80 BM 2

MKD-S 5033
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Kurz- MKD-
bez, Sach~Nummer

Benennung

Standardbezeichnung

Bemerkungen

Leiterplatte, vollst,

567 7hk.6

14 7801 209.4
15 809 179.0
16 816 186.0
1?7 816 185,2
20 816 183.6
21 812 716.8

aacaoaaaaa

$1/1 817 520.6

8 13 817 773.0
TS 14 808 298,2
7s 15 807 911.,8
TS 16 807 911,8
TS 17 808 298,2
TS+ 18 807 ¢11.8

W39 816 158.8
W40 813 323.8
w41 * 801 994.3
W42 801 994.3
V43 816 180,3
816 178.0
815 803.7
‘816 167.6
816 140.1
816 181,1
803 17L.4
816 151,k
816 154,7
816 149,1
801 994.3
801 994,3
816 181.1
815 803.7
816 178.0
816 178,0
801 9943
801 994.3

W OOW®~]hU

Eol SR SR SR AR S S S S
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KF-Kondensator
Scheibentrimmer
KSZKondensator
KS~Kondensator
KS-Kondensator
Kondensator

Schaltebene

Transistor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

Schichtwiderstand

"Schichiwiderstand

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Baustein
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtdrehwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schlchtwiderstand
Schichtwiderstand
Baustein
Schichtwiderstand
Schichtwigerstend
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

567 749.5

Leiterplstte, vollst,

c 7 801 209.4
c8 ¢ Bls 188,5
[ 816 184 .4
C 12 816 182,8
¢ 13 812 7i6,8

S 1/2 817 520.6

5 7 817 773.0
TS 8 808 298,2
75 9+ 807 911.8 .
TS 10 807 911,8
TS 11 808 298.2
TS 12 807 911.8

¥ 200 816 158,8
W2l 813 323.8
W22 801 994.3
¥ 23 801 99%.3
W 24 B8l6 180.3
¥ 25 816 178.0
W26 815 803.7
W27 816 167.6
¥ 28 816 140,1
¥y 29 816 181.1
¥ 30 803 171.4
¥ 31 816 153.0
W3l 815 154.7
W32 816 149.1

W33 801 994,3
W 3%, 801 994.3
¥ 35 816 181.1
W36 815 803.7
¥ 37 816 178,0
W 38 816 180.3
¥ 68 801.994,3
¥ 69 801 994,.3

KF-Kondensator
K38~-Kondensator
ES-Kondensator
KS-Kondensator
Kondensator

Schaltebene

Transistor
Transistor
Transistor -
Transistor
Pransistor
Transistor

Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Baustein
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand -
Schichtdrehwiderstand
Schichiwicderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwidarstand
Schichtwiderstand
Baustein
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand

zun -Abgleichen, siehe Prilfvorschrift 567 744.6

220/5/63 TaL 5155

D 10/40-10 TGL 200-8493
1160/0,5/63 TGL 200-8404 '
3790/0,5/63 TGL 200-8404
17100/0,5/25 TGL 200-8404

SDVU 10/S-MKD~S 5043

AB-2E MK-FP7

KP 303 B
BC 177 A

SF 216 D - TGL 26819
SF 216 D - TGL 26819

BC 177 A

SF 216 D - TGL 26819

20 kOhm
1 kOhm

510 kOhm
510 kOhm
490 Ohm
510 Ohm

3 kOhm
160 kOhm
36 Ohm
P 25 kOhm
47 kOhm
39 kOhm
56 kOhm
510 kOhm
510 kOhm
36 Obn

510 Ohm
510 Ohm
510 kOhm
510 kOhm

220/5/63
437/1/63

250.207 TK 200 TGL 8728
25.207 TGL 8728

11,511 TK 100 TGL 14133
11.411 TX 100 TGL 14133
250,207 TK 100 TGL 8728
250.207 TXK 100 TGL 8728

250,207 TK 200 TGL 8728
25.207 TGL 8728
250.207 TK 200 TGL 8728

250,207 TK 200 TGL 8728
250,207 TK 200 TGL 8728 X))
250.207 TK 200 TGL 8728
11,511 TK 100 TGL 14133
11,511 TX 100 TSL 14133
250.207 TK 200 TGL 8728

50,207 TK 100 TGL 8728
50.207 TK 100 TGL 8728
1.511 TK 1C0 TGL 14131
1,511 TK 100 TGL 14131

= =N

TGL 5155
TGL 200-8404

4280/0,5/63 TGL 200-8404

26550/0,5

* SDVU 10/8

/25 TGL 200-8404
-MKD-S 5043

AB-2E MK-FP?

KP 303 B
B3C 177 A
SF 216 D
SF 216 D
BC 177 A
SF 216 D

20 kOhm
1 kOhm
510 kOhm
510 kOhm
490 Ohm
510 Ohm

3 kOhm
160 kOhm
36 Ohm

P 25 kOhm
43 kOhm
39 kQhm
56 kOhm
510 kQhw
510 kOhm
36 Chm

510 Ohm
490 Ohm
510 kOhm
510 kDhm

- TGL -26819
- TGL 26819 h

- TGL 26819

% 250,207 TK 200 TGL 8728
% 25.207 TGL 8728
0,5 % 11,511 TK 100 TGL 14133
6,5-% 11.511 TK 100 TGL 14133
0,5 % 250,207 TX 1006 TGL 8728
0,5 % .250.207 TX 100 TGL 8723

250.207 TK 200 TGL 8728
25.207 TGL 8728

250,207 TK 200 TGL 8728

5~554 TGL 11886

250 207 TK 200 TGL 8728
250,207 TK 200 TGL 8728 x)
250,207 TE 200 TGL 8728
11,511 TK 100 TGL 14133
11,511 TK 100 TGL 14133
250,207 TK 200 TGL 8728
2
2
i
1

0,207 TK 100 TGL 8728
C.207 TK 100 TGL 8728
.511 TK 100 PGL 14131
.511 TK 100 TGL 14131

I—'H\n\ﬂ
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Kurz- MKD~ i
bez, Sach-Nummer Benennung Standardtezeichnung Beuerkungen

Leiterplatte, vollst. 567 752.6

c 801 209.4 KF-Kondensator 220/5/63 TGL 5155
c2 816 187.7 KS-Kondensator 812/0,5/63 TGL 200-8404
g c5 804 422.0 ¥S~-Kondensator 56000/0,5/25 TGL 200-8404

! C6 812 716,8 Kondensator SDVU 10/S~-MKD-S 5043
5 1/3 817 520,6 Schaltebene A8-2E MK-FP?
7S 1 817 773.0 Transistor - XP 303 B
TS5 2 G608 298,2 Transistor BC 177 A .
TS 3 897 911.8 Transistor SF¥ 216 D - TGL 26819 .
TS 4 807 911.8 Transistor SF 216 D - TGL 26819
™S 5 808 298,2 Transistor BC 177 A
s 6 807 911.8 Transisior SF 216 D -~ TGL 26819
Vil 816 158,8 Schichtwiderstand 20 kOhm 2 % 250,207 ©K 200 TGL 8728
¥y 813 323.8 Schichtwiderstand 1 %Ohm 5 % 25.20% TGL 8728
3 801 994.3 Schichtwiderstand . 510 kOhm 0,5% 11,511 TK 100 TGL 14133
W4 801 994.3 Schichtwiderstand 510 kOhm @Q,5 % 11,511 TK 100 TGL 14133
¥ys5 816 180,3 Schichtwiderstand 490 Ohm 0,5 % 250.207 TX 100 TGL 8728
V6 816 178.0 Schichtwiderstand 510 Ohm 0,5 % 250,207 TK 100 TGL 3728
v7 515 803,7 Baustein
Ve 816 167.6 Schichiwiderstand 3 kOhm 2% 250 207 TK 200 TGL 8728
W9 816 140.1 Schichtwiderstand 160 kOhm '2 % 25.207 TGL 8728 .
W 10 816 181,1 Schichtwiderstand 36 Ohm 2% 250 207 TK 200 TGL 8728
w1l 803 1i7l.A4 Schichtdrehwiderstand P 25 kOhm  1-05-554 TGL 11886
¥ 12 816 153.0 Schichtwiderstand 43 kOhm 2 % 250,207 TX 200 TGL 8728
W i3 816 149.1 Schichtwiderstand . 56 %Ohm 2 % 250.207 TK 200 TGL 8728
W14 801 994,3 Schichtwiderstand 510 kOmm 0,5 % 11,511 T¥ 100 TGL 14133
¥ 15 801 994,3 Schichtwiderstand 510 kOhm 0,5 % I1.411 TK 100 TaL 14133
¥ 16 816 181.1 Schichtvyiderstand 36 Chm 2 % 250,207 TK 200 TGL 8728
Wwi7 815 803,7 Baustein
¥ 18 816 178.0 Schichtwiderstand 510 Ohm 0,5 % 250,207 TK 100 TGL 8728
¥ 19 816 180.3 Schichtwiderstand 490 Ohm 0,5 % 250.207 TX 100 TGL 8728
W 66 801 994,.3 - Schichtwiderstand ' 510 kOhm - 0,5 % 11.511 TK 100 TGL 14131
W 67 801 994.3 Schichtwiderstand 510 kObhm 0,5 % 11,511 TK 100 TGL 14131
Leiterplatte, vollst. 567 755.0
C 22 804 509.4 MKCl-Kondensator 1/20/100 TGL 200-8447
Cc 23 814 692,5 KF-Kondensator 3300/5/25 TGL 5155
C 24 812 306,8 T-Kondensatox 2,2/20 TGL 200-8519
C 25 804 771.3 T-Kondensator - . 47/20 TGL 200~8519
C 26 810 454,7 T-Kondensator 10/25 TGL 200-8519
C 27 810 454,7 T-Kondensator 10/25 TGL 200-~3519
s % 816 190.8 Schaltebene A8-1MK~FP7
W58 801 864.5 Schichtwiderstand 220 kOhm 0,5 % 11.310 TXK 100 TGL 14133
¥ 59 814 542,6 ‘Schichtwiderstand 100 kOhm 0,5 % 250,207 TX 100 TGL 89728
¥ 60 803 160.,1 Schichtdrehwiderstand P 500 Ohm 1-05-554 TGL 11886
W 61 816 168,4 Schichtwiderstand 2,7 kOhm 0,5 % 250.207 TXK 100 TGL 8728
¥ 62 816 147,5 Schichtwidarstand 62 kOhm 2 % 250,207 TX 200 TGL 8728
W63 816 149.1 Schichtwiderstand 36 kOhm =~ 2 % 250,207 TK 200 TGL 8728
Y 64 816 145.0 Schichtwiderstand 68 kOhm 2 % 250,207 TK 200 TGL 8728
¥ 65 816 150.6 Schichtwidsrstand ~ 51 kOhm 2 % 250,207 TK 200 TGL 8728




N
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g:;f" SMEE}-\-Hummer Benennung Standardbezaichnung Bemerkungsn

BE 4 567 612.3 Leiterplatte, vollst,
1 813 094.2 T-Kondsnzator 1/20 TEE 200-8519
2 816 446.1 KS<Kondsneator 27000/0,5/25 TGL 200-8404
3 801 164.7 KF-Kondensator 2200/5/25 TGL 5155
3 gli 480,86 KP-Kopdensator 2700/2,5/25 . TGL 5155
3 4 692.5 KF-Kondensator 3i00/5/°5 TGL 5155 1
3 810 397.2 EF-Kondeusator 3906/2,5 TGL 5155 Abglelch fir C 2
3 801 166.3 EKF-Eondensator 4700/5/25  TGL 5155
3 807 719.8 KF-Kondensator 5600/2,5/25 TGL 5155 :
b 807 77,5 Polyesier-Kondensator Q,1/10/160 6L 200-842%
5 303 34%0.2 Elyt-Eondensat or 50/15 TGL 7199-1IS
8 812 305.8 T-Yondeusator 2,2/20 TGL 200-8519
7 912 306.8 T-Kondensetior 2,2/20 FaEL 200-8519
8 801 232,53 K¥F-Kondensabor 330/5/63 TEL 35155
g bis : i
12 807 677.5 Polyester-Kondensatox 0,1/10/160 TGL 200-8424
12 803 369.3° ¥lyt -Eondenzstor 5/70 6L 7198-15
14 803 372.4 Elyt-Kondensator 20/70 TEL 71338-18
15 803 372.4 Elyt-Kondensator 20/170 6L 7:93-I8
16 804k 509.4 MKCl~Kondensatbor 1 /837100 TGL 200-8447
17 813 233.3 Scheibentrimmer D 3/1’-’ml’) TGl 200-8493
i 814 749 .3 Eondensator RDPL-P 100-22/5-160 7TGL 24038
19 803 372.% Blyé-Xondensetor 20/70 TGL 7198-1I8
&L 801 2\:)-; KF-Kondensabtoyr 150/5/63 TGL 5155
1 8§01 213.3 ¥F--Eondersator 270/5/43 TGL 5155
22 803 3_4’).2 Elyt-Kondansator 50/15 TeL 71%8.I8
235  Blo 689.% T-Xondensator 100/10 T6L 200-8519 .
24  B10 454,77 T-Xondensator 10/a3 TGL 200-8519
25 Bi2 306.8 T-Kondensator 242/20 TGL 200-8519
26 613 0942 T-Kondensator i/2¢ 7L 200-8519
27 803 3%40,2 #lyt-Kondeneator S50/i% 6L 7193-I5
28 813 408.7 Pelyester-Kendensutor 0,1/5/160 TGL 200-8%2%

GR 1 8§13 ¥0%.8 2V ode . - 97X 21/8,2 P6L 27338

GR 2 807 293.1 Schaltdiode SAY 32 TGL 200~8466

GR 3 807 293.1 Schaltdicde SAY 32 TGhL 200-8456

GR 4 81% 710.6 Dicde KY 130/150 -

GR 5 207 293.1 Schaltdicde SAY 32 TGL 20G-8466

GR €& bLis

@R 10 8l4 710.6 Diode KY 130/150

GR 11 bis

GE 1% 807 293.: Schultiiode SAY 32 © TGL 200-845€

@R 15 his ~

GR 20 814 0.6 DMede EY 1307150

aR 21 812 6345 -piade! SZX 21/6,8 TGL 272338

GR 22 807 293.1 Schaltdiode SAY 32 T PGL 200-BL66

TR-1 567 618,04 Transfornator

TS 1 816 39&.2 fransistor SC 237 B - 785 29953

Ts 2 816 394.2 Transistor SC 237 E = TGL 2 a‘:3

5 3 814 054.2 Traasistor 5C 236 B~ TGL 2'9'3‘53

5 & 816 #33.0 Tranmistor SF 130 ¢ ~ TEL 25316

85 814 0%%4.2 EZrensistar SC 236 ¥ ~ TGL 29955

T8 6 816 233.0 Translztor IFIS0 G - Tfik 2‘“;5

5 7 567 6164 -Trmismz ) BC 177 4

5 8 Bis: 293, TrandlEide. SP 150 C - T4L 25516

25 9 816 233.0 Pransistop SF 150 ¢ ~ TaL" 2892 6:.3

TS 10 567 616.4 Transistor BC 177 A

T8 11 815 233,0 Transistor SF 15¢ C ~ PGL 259316

TS 12 56% ¢16.%4 Transistop BC 177 4 )

T8 13, 567 6LS4 Trouglutor BC 177 A

TS 1% 816 235.0 Pransistor BF 150 € - T4L 25316

P2 15 8314 233.0 Trenviston SP 150 C = '.l‘l.m 25916

T8 14 567 616.4 Transistor EC 177 A !

TS 17 &6 233.0 Transist or SF 15¢ C - T&L 25916

S 187 56% ELE & Transistoer BGC 177 &

T8 19 567 £i6.4 Trenzistor BG 177 &

™ 20 816 39‘( 2 Transistor 8C 237 B -~ TGL 28353

78, 21 Bis 3%4.2 Transistor SC 237 E - TGL 29953

T8 22 bis . )

TS 25 814 054,2 Transintar 3C 236 E - TGL 29353

TS 26 567 616.4 Teansistor 8C 1774

s 27 3816 39%.2 Prensirtor SC 237 B - TGL 29953

78 26 808 Transisbor s 10% TaL eh7h2

513.2
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i;:?" gz;-brummer Benennusng Standardbezeichnung Bemerkungen
VR 1 811 735.0 Baustein Schaltkrais MA 3005
¥l 815 618,0 Schichtwidarstand 9,1 k@ 1% 250.207 TK 100 TGL 8728

. Wa 814 041.3 Schichtwiderstand 6,8kQ 5% 25,207 ' TGL 8728
V3 815 577.4 Schichtwiderstand 51 k& 2 % 250.207 TK 100 TGL 8728
Wi 816 469,5 Widerstand

%5 814 130,1 Schichtwiderstand 270 k@ S5 % 25,207 TGL 8728
Y& 813 008.3 Schichtwiderstand 220 k@ 5% 25.207 TGL 8728
W7 816 422.8 Schichtwiderstand 47 ¥ 0,5% 250.207 TX 100 TGL 8728
w8 816 4228 Schichtwiderstand 47 kQ 0,5% 2506.207 TK 100 TGL 8728

W9 813 327.0 Schiéhtwiderstand 100 k2 -5 % 25,207 TGL 5928
¥l 813 327.0 Schichtwiderstand 100 k& 5% 25,207 TeL 8728
W11 50(} 524,7 Schichtwidsrstand 4,7HMR 5% 25.207 TGL 8728
¥ 1z 813 B45.,1 Schichtyiderstand 1 MQ 5% 25,207 TGL 8728
H13 813 838.8 “Schichtwiderstand 10 k9 5 % 25.207 TEL A728
¥4 813 845,1 Schichywiderstand 1M 5% 25,207 TaL 8728 -
¥ 15 813 008.3 Schichtwidepsiand 20 kR 5 % 25.207 TGL 87:R
W16 800 629.% Schichtwiderstand 2,2 BF10 % 25.311 TGL 8728
w17 Bls 43,5 Schichtwidarstazd 82 k@ 2 % 250,207 TX 100 7TGL 8728
¥ 18 814 539,5 Schichtwiderstand 15 kQ 2% 250,207 TX 100 TGL 8728
¥ 15 803 198.0 Schichtdrehwidersiand S 25 kQ 1-05-554 TaL 11886
¥ 20 8iz 283.8 Schichtwiderstand 220 k@ 2 % 11.310 TK 100G ‘FGL 14133
¥ 21 814 450,0 Schichtwiderstand 22 kQ 2 % 250,207 TK 100 TGL 8728
W22 800 524,7 Schichtvidsrstand 4,7 MQ 5% 25.412 TGL 8728
w23 813 8451 Schichtyiderstand 1M 5% 25,207 TGL 8728
¥ 2% 813 838.8 Schichtwiderstand 10 xQ S % 25.207 TGL 8723
v as 813 008.3 Sehichtwiderstand 220k2 5% 25,207 a1, 3728
W 26 813 845,1 Schichiwiderstand T ¥ 5% 25.207 TGL 8725
W 27 800 629.7 Schichtwiderstand 2,2 M2 10 % 25.«;';111 TGL 8728
W 28 815 635.7 Schichiwiderstand 75 k@ 2 % 250,207 TK 100 TGL 8728
¥ 29 814 539.5 Schichtwiderstand 15 kQ 2 % 250,207 TE 100 TGL 8728
¥ 30 8¢3 198.0 Schichtdrehwiderstand S 25 k9 1-05-554 TGL 11886
¥ 31 800 521.% Sehichtwiderstand 3,9 M2 5% 24,412 TGL 8728
¥ 32 813 845,1 Schichtwiderstund 1l 5% 25,207 TGL 8728
¥ 33 213 813.8 Schichtvidersiand 150 k@ 5 ¢ 25.2067 TGL 8728
¥ 34 803 206.,5 Schichtdrehwiderstand S 250 kQ 1-05-554 TGL 11886
W35 803 206.5 Schichtdrehwiderstand S 250 k0 1-0,5-554 TGL 11886
W 36 815 417,2 Schichtwiderstand 91 k& 0,5% 250,207 Tk 100 TGL 8723
W 37 815 426,0 Schichtwiderstand 19 k@ 0,5 250.207 TK 100 TG 8723
¥ 38 315 422,6 Schichtwiderstand 180 x@ § 25.207 TGL 8728
¥ 39 C0 621.5 Schichtwiderstand lL,2M2 5% 25.311 TGl 8728
¥ 40 800 623.1 Schichtwiderstand 1,542 5% 25,311 PEL 8728
W41 801 589.6 Sehichtwiderstand 490 ¥Q 0,5% 11,511 TK 100 TGL 14133
w42 815 446,8 Schichtwiderstand 180 @ 5% 25,207 T gL 8728
W43 815 446,8 Schichtwiderstand 180 Q@ 5% 25.207 TGL 8728
W44 813 81l1.3 Schichtwiderstand 47 kQ 5% 25.207 TGL 8728
W45 803 203.2 Schichtdrehwiderstand 5 100 xQ 1-05-55% TGL 11886
w46 815 422,.6 Schichtwiderstand 180 kQ 5 4% 25.207 TGL 8728
Y 47 816 444 .5 Schichtwiderstand 300 kR 2 % 11,310 TX 100 TGL 14133
v 48 800 621.5 Schichtwiderstand 1,2M 5% 25.311 TCL 6728
W 49 800 623.1 Schichtwiderstand 1,5M¢ 5% 25,311 TGL 8728 |
¥ 50 803 203.2 Schietitdrahyiderstand S 100 k@ 1=05-55% TGL 11885
¥ 51 815 444 .5 Schichtwiderstand 300kR 2% 11,310 T 100 TGL 14133
WV 52 815 446,8 Schichtwiderstand 180 @ 5% 25,207 TGL 8728
W 54 803 193.0 Schichtdrehwiderstand 5.25 kQ 1-05-554 TGL 11386
¥ 55 8131 837.1 Schichtwidersiand 10 k@ 2% 250,207 TK 100-TGL 8728
¥ 56 800 925.0 Schichtwiderstand 120 k% 0,5% 11.310 TK 100 TGL 14133
w57 81¢ 425.,2 Schichtvwiderstand 31,5 kQ 0,5% 250,207 TK 100 TGL 8728
W 58 814 303.0 Schichtwiderstand 12 ¥ 0,5% 250.207 TK 100 TGL 8728
WE9 81k p6k,4 Schichiwiderstand 4,7 k2 0,5% 250,207 TK 100 TGL 8723
W 60 814 s42,% Schichtwiderstand 3,6 k@ 0,5% 250,207 T 100 TGL 8728
W 61 814 535.4 Schichtwiderstand 2kQ .0,5% 250,207 TK 100 TGL 8728
W 62 814 632,2 Schichtwiderstand 955 @ 0,5 % 250.207 T¥ 100 TGL 8728
W63 816 #35,7 Schichiwiderstand 1,25 kQ 0,5% 250.207 TE 100 TGL 8728
¥ 64 816 424k Schichiwiderstana 33 k@ 0,5 % 250.207 T 100 TGL 8728
¥ 65 8G0 845,7 Schichtwideratand 125 kQ 0,5 % 11.310 TK 100 TGL 14133
¥ 66 816 430.8 -Schichtwiderstand 9,55 k@ 0,5% 250,207 TK 100 TGL 6728
¥ 67 B1é 429.3 Schichtwiderstand 16 k@ 0,5 % 250,207 TK 100 TGL 8728
W 68 816 431.6 Schichtwiderstand 4,5 xQ 0,5 % 250.207 TK 100 TGI 8728
W 69 816 434.,0 Schichtwiderstand 1,4 ¥9 0,5 % 250,207 TK 100 TCL 8723
W70 B8l5 437.1 Schichtwiderstand 410 Q 0,5 % 250.207 TK 100 Tl 8728
¥ 7l 815 438,1 Schichtwiderstand 82 2 0,5 % 250,207 T 100 TGL 8728
W72 816 439.8 Schichtwiderstand 7% 2.5 % 250.207 TX 100 TGl 8728
¥ 73 814 304,7 Schichtwiderstand 20 ¥k 0,3 % 250,207 TX 100 °GL 8728
¥ 7% 814 803,.5 Schichtwidersténd 10 w5 2 % 25.207 TCL 8928
oS 813 838.8 Schichtwiderstand 10 k¢ 5% &5.207 TGL 8728
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Sach~Nummer

Benennung

Standardbezeichnung

- 803
816
" B15
816
816
815
814
815
800
814
813
803
814
816
813
816
813
816
813
813
816
816
813
803
814

567

198.0
142.6

639.8

418.0
42,6
447.6
130.1
47,6
o4t5,1
130,1
838.8
203,2
345.,7
44,0
344.5
415.6
144.,5
471.,8
808.2
808.2
471.8
471,8
808.2
199.7
373.8

597.5

Schichtdrehwiderstand
Schichtwiderstand
Thermistor
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtviderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schlchtdrehwlderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
VWiderstand
Schichtwiderstand
Schichtwiderstand
Widerstand
Widerstand
Schichtwiderstand

Schichtdrehwiderstand

Scirichiwidersiand

Leiterplatte, vollst.

B16
803
801
803
803
801
803
803
803
803
803
803
803
810
803
813
803
bis
813
803
816

812
807
814
807
807
bis

452.5
322.6
212.5
334.7
334.7
163.0
330.6

367.7

369.3
336.3
367.7
336.3
345.1
75L.7
391.7
471.2
343.5

471.2
3845
013.6

634.3
293.1
710,6
293.1
293.1

814 710,6

8o7
807
bis
814
bis
816

567
804
814
814
804
80k
567

814
804

816

0 816

293.1
293.1

710.6
391,8

603.5
392.7
0542
o542
392.7
392,7
616.4
054, 2
392.,7
233,0
393.4

Kondensator
Elyt-Kondensator
KF-Kendensator
Elyt-Kondensator
Elyji-Kondensator
KF-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-fondensgator
Elyt-Kendensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensator
Elyt-Kondensetor
Elyt-Kondensator
Polyester~Kondensator
Elyt-Kondensator
Polyester-Kondensabor
Elyt-Kondendator

Folyester-Kondensator
Elyt-Kondensator
Polyester~Kondensatcr

Z-Diode
Schaltdiode
Diode
Schaltdiode
Schaltdiode

Diode
Schaltdiode
Schaltdiode

Diode
Z-Diode

Transformator
Transicstor -
Transistor
Pransistor
Transistor
Transistor
Trunsistor
Transistor
Transistor
Transistor
Transistor

S 25 kQ

1-05-554
100 k@ 1 % 250.207

THM 10 K-MKD-b 5025

86 kQ 1%
100kQ 1%
62kQ 1%
270 kQ 5 %
62kQ 1%
82 @ 5%
270 X@ 5%
10 kQ

S 100 kQ

5P KQ 2%
30M: 5%
1000, 2%
120k 5%
10 @ 2%
27kQ 2%
27k 2%
27 k@ 2%
5 25 kR
39k 5%

250,207
250,207
250.267

25,207

250,207

25.311
25.207
1-05-554
1-05-55%4

. 250.207 TK

65.615

250,207 TX
25.20
250.207 TK

250.207 TX
250,207 TK

250,207 TK

7

1-1-554
25.207

SDVU-15/S—MKD—S 5043

10/10
330/5/63
1/15

1/15
1000/5/25
500/10

1/70

5/70
5/15

1/70

5/15

500/15 -
0,01 /164550
1/350
0,01,/10/630
200/15

©,01/10/630
2/250
0,22/10/250

SZX 21/6,8
SAY 32
KY 130/150
S 32

SLY 32
KY 130/150
SAY 32
SAY 32
XY 130/150
SZX 21/22

SF 126 D -

TGL
5C 236 E -~ TGL
SC 236 E - TGL

TEI:
TGL
T8L
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL
TGL

TGL
TGL
TGL

TGL
TGL

TGL
TGL

TGL

, TGL

TGL

7198-18
5155
7198-1I8
7198-18
5155
7198-15
7198-18
7198-18
7198-15
7198~18
7198-1s
7198-18
200~-8424
7199-18
200-8424
7198~1S
200-8424
7199-I8
200-8424

27338
200=-8466

200-8466
200-8466

200-8466
200-8466

27338

200-8439
29953
29953

SF 126 § - TGL 200-8439
F 126 E - TGL 200-8439
Bg 177 A )

5C 236 E - TGL 29953

SF 126 D - TGL 200-8439

SF 150 C - TGL 25916
SF 129 B 200-8439

= TGk

TK 100
TK 100
TK 100 T
TK 100

TK 100

100
160
100
100
100

100

11886
8728

8728
8728
8728
8728
8728
8728
8728
11886
11886
8728
4616
8728
8728
8928

8723
8728

8728
11886
8728
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Kurz- ' MKD-

bez, . Sach-Nummer Benennung - Standardbezeichnung ) K Bemerkungen
TS 11 816 393.4 Transistor SF. 129 E - TGL 200-8439
TS 12 8C4 392.7 Transistaor ) SF 126 D - TGL 200--8439
™S 13 804 392.7 Transistor , SF 126 D - TGL 200-8439
W1l 814 085.6 Schichtwiderstand 1,2k® 5% 25,207 TGL 8728
W2 814 0O41,3 Schichtwiderstand 6,8 kKQ 5% 25,207 TGL 8728
W3 813 840,2 Schichtwiderstand 22kQ 5% 25.207 TGL 8728
V4 813 321,3 Schichtwiderstand 100Q@ 5% 25,207  TGL 8728
¥5 803 204,0 Schichtdrehwiderstand P 100 k2 " 1-1-554 TGL 11886
V6 815 161,7 Schichtwiderstend - 200Q 5% 25.207 TGL 8728
W7 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kQ 5% 25,207  TGL 8728
Ve 815 161.7 Schichtwiderstand 2002 5% 25,207 TGL 8728
) 814 085.6 Schichtwiderstand 1,2 kR 5% 25.207° TGL 8728
¥ 10 814 085,65 Schichtwiderstand 1,2k 5% 25,207 TGL 8728
Y11 815 161,7 Schichtwiderstand 2009 5% 25,207 T6L 8728
¥ 12 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kQ 5% 25.207 TGL 8728
W13 800 021.8 .Schichtwiderstand 229 5% 25.311 TGL 8728
¥ 14 800 021.8 Schichtwiderstand 22 Q 5% 25,311 TGL 8728
¥ 15 809 334.1 Schichtwiderstand 10 M2 10 % 65.409 TGL 4616
W18 ) : .
¥ 18 °1* 813 327.0 Schichtwiderstand 100kQ 5% 25.207 . TGL 8728
¥ 19 816 478,3 Schichtdrahwiderstand P 2,5 M2 1-1-554 TGL 11886
¥ 20 800 627,2 Schichtwliderstand 1,8 M2 5% 25,311 TGL 8728
¥ 21 816 478.3 Schichtdrehwiderstand P 2,542 ° .1-1-554 TGL 11886
q 22 800 522.2 Schichtwiderstand 43 M 5% - 25.412 TGL 8728
y-23 813 323.8 Schichtwiderstand 1 kQ 5% 25,207 TGL 8728
g 24 815 514,7 Schichtwiderstand 2,5 kQ 5% 25,207 TGL 8728
¥ 25 818 250,2 Schichtwiderstand 10 2% 250.207 TK 200 TGL 8728
¥ 26. 818 250,2 Schichtwiderstand 1Q 2% 250,207 7K 200 TGL 8728
y 27 818 250,2 Schichtwiderstand 1Q 2% 250,207 TK 200- TGL 8728
BE 6 567 585.4 ) Leiterplatte, vollst,
C1 803 382.0 . Elyt-Kondensator - 50/150 TGL 7199-IS
c2 816 013.6 Polyester-Kondensator 0,22/10/250 TGL 200-8424
¢ 3 803 347.6 Elyt-Kondensator 1000/15 TGL 7198-13
C 4 803 382,0 Elyt-Kondensator " 50/150 TGL 7199-IS .
¢S5 807 677.5 Polysster-Kondensator 0,1/10/160  TGL 200-8424
[+ 803 345.1 Elyt-~Kondensator 500/15 TGL 7198-IS
Wil 815 514,7 Schichtwiderstand 2,5 kQ 5% 25.207 TGL 8728
V2

802 334,1 Schichtwiderstand 10 M. 10 % 65.409 TGL.4616
: ' LI
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Anhang

Netzgerdt ZE 321, Typ 00 008

1. Anwendungsgebiet

Das Netzgerdt ZE 321 dient zum AnschluB des Prizisions-
Impulsschallpegelmessers 00 017 an das Wechéelstromnetz.

2, Eigenschaften des Gerdtes

Ausgangsspannung, stabilisiert Ca, 6,5V

Max. Gleichstrom . ca. 350 mA

Spannung . gggrbis 127 V +10 %
220, bis 240 ¥ 10 %

Netzfrequenz 50 bis 60 Hz

Leistungsaufnahme o ca. 5 VA

Abmessungen (B x H x T) - 185 mm x 40 mm x 55 mm

Masse » ca. 0,7 kg

5. Inbetriebnahme

Das Netzgerdt ZE 321 wird in die Batteriewanne des Prizi-
sions-Impulsschallpegelmessers 00 017 eingesetzt. Dazu werden
die zwel Rindelschrauben an der Geridteriickwand geldost, die
Rickwand und der Plasteeinsatz entfernt. Der Batteriean-

schlagwinkel ist von-Hand nach auBen zu drehen und das Netz—

gerdt so einzuseﬁzen, daB die beiden Bischel~-Stecker in dex
Batteriewanne in die zugehSrigen Buchsen des Netzteiles ein-
greifen. Danach ist der Plasteeinsatz um 180° zu drehen und
wieder in die Riickwand einzulegen, so daB das Fenster offen
bleibt. Die Netzschnur ist durch dieses Fenster nach auBen
zu flihren und die Rickwand wieder am Prazisions-Impuls~—

e B d ot s, o o A it
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schallpegelmesser zu befestigen.

Achtung 1!

Das Netzgerdt ZE 321 ist nur fir die vom Hersteller einge-
stellte und auf dem Typschild angegebene Netzspannung zu
verwenden!

4, Wartung

Das Netzgerat bedarf keiner besonderen Wartung. Das Auswech-
seln von Sicherungen darf nur bel gezogenem Netzstecker er-
folgen. Dabel sind folgende Sicherungstypen zu verwenden:

Netzspannung A o  Sicherung
110 bis 127 V 0,06 C TGL 0-41571
220 bis 240 V 0,035 ¢ TGL 0-471571

5, Schaltteilliste

%ggz— Benennung Sach-Nr, Standardbezeichnung
¢ 1  Elyt-Kondemsator 803 357.2 500/25 TGL 7198-I8
Cc 2z Elyt-Kondensator 803 330.,6 500/10 TGL 7198-IS
GR 1 aetahnd - , | -

bis, Gletohrichter 802 143,41 GY 110 TGL 200-8353
GR. . : .

GR 5 Diode 805 028.4 SZX 19/6,2

HU 1 Telefonbuchse . 807 966,.5

HU 2  Telefonbuchse: 807 966.5 _

TS 1  Transistor 810 040,6 GC 121 A S
e 2 Transistor 814 200.5 GD 242 B-TGL 200-8520
TR 1  Trafo 57% 458.5 ’

SI 1 G-Schmelzeinsatz 806 297.,0 T 35 TGL 0-41571
ST 1 Kupplungsstecker 80% %10,5 B-TGL 6972-WEISZ

W1 - Schichtwiderstand 800 365,5 1 kQ 5% 25.412
o TGL 8728




1)

2)

GRS 1St ) Gp242B

. - SZX1l82 GC121A

BE1 573 468.1

HU_I_A

1 HU2 1
.\ A

‘Bricke: fir Uy = 220 - 240V — ' .y -

Joint at U= 220~ 240V — - Netzteil ZE 321
- Coeguunete npy Up = 220-240V— o P?@wer‘ pﬁCk 7€ 291
Briicke fiir Up =110 - 127y === . S '

Joint at Up =110 - 127Y ~-= :

C‘@éﬁiﬂmﬁge npe Up =110 =127V =~— . Eﬂgﬁ MUTaHuA ZE 321

Verbindlich fiir die elektrischen Werte ist die Schaltteilliste
Electrical values specified in component schedule

Tousble 3/CHTPUYECHME IHBYCHUR MOKMO HaLTH B Cneuy GuKaLsHmn
EEMEHTOB CXEMbE .



